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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

Al concluir este curso, el estudiante conocera la fisica de los semiconductores, sera
capaz de analizar y proyectar sistemas amplificadores lineales con acoplamiento R-C y
con acoplamiento directo para audiofrecuencias y conocera los principios de la

Realimentacion.

PROGRAMA SINTETICO

Tema 1: Cuadripolos y amplificadores generalizados.
Tema 2: Respuesta de frecuencia

Tema 3: Realimentacion

Tema 4: Semiconductores.

Tema 5: Transistores de Efecto de Campo.

Tema 6: Transistores bipolares.

Tema 7: Acoplamiento directo

PROGRAMA ANALITICO

TEMA 1
1. Cuadripolos y amplificadores generalizados.
1.1.  Funciones de transferencia. Parametros Z, Y, H, G.
1.2.  Amplificador ideal y no ideal de tension y de corriente, calculo de la
ganancia.
1.3.  Conexién de amplificadores en cascada.
1.4.  El decibelio.
TEMA 2
2. Respuesta de frecuencia.
2.1.  Filtros pasa bajos y pasa altos de 1® orden.
2.2.  Acoplamiento R-C, circuitos equivalentes para frecuencias medias, altas
y bajas.. Diagrama de Bode.
TEMA 3

3. Realimentacion.
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3.1.  Demostracion de su efecto sobre la ganancia, clasificacion en positiva y
negativa.

3.2.  Descripcion de su efecto sobre el ancho de banda, la estabilidad y la
distorsion.

TEMA 4
4.  Semiconductores.

4.1.  Fisica del material semiconductor. Union P-N y diodo semiconductor.

4.2.  Curva caracteristica. Parametros y su dependencia de la temperatura.

4.3.  Efecto Zener. Céalculo grafico del punto de trabajo.

4.4.  Rectificacion de media onda y onda completa sin filtrado.

4.5. Valor de Vcc.

TEMA 5
5. Transistores de Efecto de Campo.

5.1.  JFET, canal N y canal P.

5.2.  Polarizacion del FET. Ubicacion del punto Q. Recta de carga estatica y
dindmica.

5.3.  FETs de puerta aislada. Descripcion del MOSFET de empobrecimiento y
del MOSFET de enriquecimiento.

5.4. Configuraciones como amplificador. Modelos equivalentes en pequena
sefal. Analisis en baja frecuencia de pequefia sefal.

TEMA 6
6.  Transistores bipolares.

6.1.  Principio de funcionamiento. Tipos NPN y PNP. Limites: Ic méxima,
Vce maxima, Pc maxima, ganancia de corriente en CC.

6.2.  Analisis grafico. Ubicacion del punto Q. Recta de carga estatica y
dindmica.

6.3.  Polarizacién y su estabilizacion.

6.4.  Par Darlington (super alfa y cuasicomplementario).

6.5. Configuraciones como amplificador. Circuito equivalente con
parametros H. Anadlisis de la etapa amplificadora con modelo hibrido
simplificado. Modelo equivalente para alta frecuencia.

TEMA 7
7. Acoplamiento directo.

7.1.  Acoplamiento DC de dispositivos. Estabilidad térmica y compensacion.
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7.2.  Amplificadores Diferenciales. Propiedades del Amp. Diferencial y sus
parametros caracteristicos. Amplificador Diferencial implementado con

BJT. Amplificador Diferencial implementado con JFET.

METODOLOGIA

Esta asignatura debera integrar a lo largo del curso tanto la teoria como la practica, por
lo cual al finalizar cada unidad tematica, se deberan realizar comprobaciones practicas
de los temas tratados alli. Cada tema se ordena segun la complejidad y nivel de las
herramientas de calculo. Se podran incluir herramientas de simulacion previas a cada

practico tales como Circuit marker, Multisim, Pspice, Live wire o similares.

EVALUACION

Se realizaran 2 instancias de evaluacion o parciales. El primero luego de finalizado el
segundo mes del semestre y el ultimo al finalizar éste. A partir de las calificaciones de
dichos parciales, de la actuacion y realizacion de las distintas practicas por parte del

estudiante, se obtendra su calificacion final del semestre.
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